BEISPIEL Al: (33 %)

Gegeben: Uy =12V

I =5mA

(7(;() = 3 1/'
R=4709Q

R = 500Q

RL =1 AQ

Cy =470 nF
Diode: n = 1.8

Uy =07V

Rq
R Cy
el () U I N
‘ '4\V I
L
V¥ D R,
a) Berechnen Sie den differenziellen Widerstand , der Diode. r'p =

b) Berechnen Sie die Abschwichung v, = w, /u, des Ausgangssignals
u, gegeniiber dem Eingangssignal v, fiir Cy — oo. Vy =

¢) Berechnen Sie die komplexe Abschwiichung v, = u, /u, fiir
endliches C'. Geben Sie die Grenzfrequenz f, an. fo =

d) Skizzieren Sie das Bodediagramm der komplexen Abschwichung
Uy = Uy /U

S Up=2mV
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¢) Wie grofl darf der Stromquellenstrom / maximal sein, damit die
Spannung [7; an der Stromquelle den Wert von 1 V" nicht
unterschreitet? Linax = 6 %



BEISPIEL A2: (33 %)

Gegeben:

Jo =10V,
Ry = 3.34k0,
Ry =100 Q,
Transistor:
Uf =006V
B = &0,

Up =25mV

Generatorruhespannung=0.1/

a) Berechnen Sie die Ausgangs-Ruhespannung U, unter
Vernachlassigung des Basisstroms. , Uga = 5%

b) Berechnen Sie die Steilheit g¢,, des Transistors T. Cm = 5%

¢) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u, Jug fiir

B — oc. Vy = 8 %
d) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u, Jug fiir

endliche Stromverstirkung B. Vy = 8 %
¢) Berechnen Sie den Ausgangswiderstand r,. T, = 7 %



BEISPIEL A3: (34 %)

Gegeben:
© U.=51
L"YA = ""—)
U, Un=15V
U, l Iy =10mA
o i Re=33010Q
U ' s Vi e S B=200
‘el l o Uy=06V
i R, AU /dT = =2 mV/K
Ucbsar =02V
Ur =25mV
T4 Tg
U_ U
a) Berechnen Sie die Steilheiten der Transistoren 7 und 7T5,. Em1 =
5 %
gm2 =
b) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u,/u,. Vy = 5 %
¢) Dimensionieren Sie den Widerstand R;. R, = 8 %
d) Berechnen Sie den Minimalwert der Ausgangs-Signalspannung
Uy ain. SOdass der Transistor T, im aktiven Bereich arbeitet. Ua min = 8 %
¢) Charaktericisieren Sie die Abhingigkeit des Stromquellen-
stroms /, und der Ausgangsspannung [/, von der Temperatur. dly/dT = 4 %

dU,/dT = 4%



BEISPIEL B2: (34 %)

Gegeben:
A L’r
0 o =12V,
R] = 1,5 AQ,
Rg = 33 /ifQ,
R;; = 47() S),
Transistor:
U;=06V
B =120,
LfCE.sat, = 031 vV
Ur =25mV
Generator:
. Uy =15V —
Re=1kQ
a) Berechnen Sie die Ausgangs-Ruhespannung U, unter
Vernachlissigung des Basisstroms. Uas = 8 %
b) Berechnen Sie die Steilheit g, des Transistors T. Em = 3%

¢) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u, /ug fiir
B — . Vy = 7 %

d) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u, /ug fiir
endliche Stromverstirkung B. Vy = 8 %

e) Berechnen Sie die maximale Generatorspannung Uy, sodass der
Transistor T' im aktiven Bereich arbeitet. Nehmen Sie
B — oc an. Ug max = 8 %



BEISPIEL B3: (33 %)

a) Berechnen Sie die Steilheiten der Transistoren 7} und 7.

b) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u, e
¢) Berechnen Sie den Eingangswiderstand r,.
d) Dimensionieren Sie den Widerstand R.

¢) Charakterieisieren Sie die Abhéngigkeit des Stromquellen-
stroms /o und der Ausgangsspannung U, von der Temperatur.

Gegeben:
U, =8V
U_=-8V
Up=0V
In=06mA
Re=1kQ
R =5k
B = 300
rf = 0,6 V
dUs/dT = =2 mV/K
UCEsat = 072 V
Ur =25mV
Bm1 =
gm2 =
Vy =
Te =
R3 -
dly/dT =

dU,/dT =

5%

5 %

5%

8 %
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4 %



BEISPIEL D1: (33 %)

Gegeben: [/, = 15V

['Y(;e} =4V

R=3300Q

R =500
;== 1.5 kO
P ('1 RL 1.) A.-

G . 1 Cy=1uF

1 f ~/ ] .
Diode:
R VPN rp = 3 Q
¢ > n=19

Ur=25mV

Lf
a R
/ D L zeitlich verinder-

o i b i liche Signale

le

a) Wie muss der Stromquellenstrom / gewihlt werden, damit der

differenzielle Widerstand 7, der Diode den angegebenen Wert hat? I= 5%
b) Berechnen Sie den Spannungsabfall I, an der Stromquelle. Up= 6 %
¢) Berechnen Sie die Abschwichung v, = u,/u, des Ausgangssignals
u, gegeniiber dem Eingangssignal u,. fiir C; — oc. Vy = 7 %
d) Berechnen Sie die komplexe Abschwiichung v, = u, /u, fiir
endliches C. Geben Sie die Grenzfrequenz fg an. fg = 8 %
) Skizzieren Sie das Bodediagramm der komplexen Abschwichung
Ty = ﬁcz,/:'_l'f,' 7T %
2|
T @
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BEISPIEL D2: (34 %)
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Gegeben:
Uy =10V,
It = 680 €,
Ry =1kQ,
IRy =150 €},
Transistor:
Up=06V
B = 180,

L'('Emf, =01V
Ur =26mV

2

a) Berechnen Sie die Ausgangs-Ruhespannung U unter

Vernachidssigung des Basisstroms.

b) Berechnen Sie die Steilheit g,, des Transistors T.

Generator:
Upp =2V
Ra=1kQ

Em =

c) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u,/u fir

B — cc.

Vy =

d) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = u,/u¢ fir

endliche Stromverstirkung B.

e) Berechnen Sie die maximale Generatorspannung Uy, sodass der

Transistor T' im aktiven Bereich arbeitet. Nehmen Sie

B — oc an.

UG.max =

8 %

3 %

7 %

8 %



BEISPIEL D3: (33 %)

U Uy
R Re
Gegeben:
O
U, =5V
Y U.=-5V1
('(1, 112 = D "'
Iy=12mA
i Re =470 Q
Ry =650
B =160

a) Berechnen Sie die Steilheiten der Transistoren T, und 7>,

b) Berechnen Sie die Spannungsverstirkung v, = Uy [ U
¢) Berechnen Sie den Eingangswiderstand r,.
d) Dimensionieren Sie den Widerstand R,

¢) Charakterieisieren Sie die Abhiingigkeit des Stromquellen-

stroms [, und der Ausgangsspannung U/, von der Temperatur,

AUz JdT = -1,7mV/K
LFC'ES(L? - 02 vV
Ur =25 mV

Bm1 =

Bm2 =

dly/dT =

dU,/dT =

|

5%

5%

5%



